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Turkiye’de ilk defa galyum
nitrat transistor ve entegre

tevre uretimi yapilacak

yenilenebilir enerji, elektrikli arabalar ve 4G cep telefon sistemleri gtbl bircok farkl alanda kullamlacak

iiksek giiclii nanotransistorlerin iiretimi
igin Aselsan ve Bilkent Universitesi
tarafindan Aselsan Bilkent Mikro Nano

Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.S. (AB-
MikroNano) sirketi kuruldu. Sirket kurulug
sozlesmesi Aselsan Yonetim Kurulu Baskani
Dr. Hasan Canpolat ve Bilkent Universitesi
Rektorii Prof. Dr. Abdullah Atalar tarafindan
imzaland.

TUBITAK ve Savunma Sanayii

Miistesarligi (SSM) tarafindan desteklenen
Galyum Nitrat (GaN) yari iletken malzemesi
temelli nanotransistor teknolojisi, Aselsan ve
Bilkent tarafindan milli olarak geligtirildi.
Bilkent Universitesi Nanoteknoloji Arastirma
Merkezi'nde (NANOTAM) GaN temelli yiik-
sek performansli transistorler iiretildi. Bu
iiriinlerin yiiksek hizlarda ve yiiksek giiclerde
calisabildikleri goriildii.

Laboratuvar testleri tamamlanan transistor-

ler, Aselsan'da yapilan saha testlerinde de

bagarili bir sekilde kullanild1. Uretilen tran-
sistorlerden elde edilen sonuglarm, hedeflenen

performanslarin da iizerinde ¢ikmasi sonucun-
da Aselsan ve Bilkent yonetimleri nanote-
knoloji temelli transistorlerin ve entegre
devrelerin Tiirkiye'de iiretilmesi konusunda
yatirim yapma ve ortak bir sirket kurma
karart ald1.
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milyon Dolar tutarinda bir yatirim ile kurulan
AB-MikroNano'nun, Tiirkiye'de ilk kez ticari
amagh transistor ve elektronik entegre devre

iretimi yapaca@1 agiklandi. Sirket tarafmdan

iiretilecek nanoteknoloji temelli iriinler yurt-
digma da ihrag edilecek. Nanoteknoloji

konusunda bu i

inlerle ilgili simdiye kadar

diinyada tiiketiciler liginden ¢ikamayan
Tiirkiye, artik tireticiler liginde yer alacak.

YUKSEK HIZLI TREN, EI.EKTRIKI.I
ARABALAR, 4G VE YENILEBiLIR
ENERJ iGiN

Tamamen milli olarak gelistirilen yiiksek

performansl transistorler, radar uygula-
malarmm yaninda Yiiksek Hizh Tren (YHT),
yenilenebilir enerji, elektrikli arabalar ve 4G
cep telefon sistemleri gibi bir¢ok farkli alanda
kullamilryor. Tiirkiye, diinyada Galyum Nitrat
(GaN) yart iletken malzemesi temelli nan-
otransistor teknolojisi geligtirilebilen bes
iilkeden birisi konumunda bulunuyor. Aselsan
ve Bilkent Universitesi ortakhgmda kurulan
AB-MikroNano sirketi, elde edilen stratejik
avantaji yeni ticari tirinlere donistiirmeyi
hedefliyor. (DHA)
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ASELSAN ve Bilkent Universitesi tarafindan kurulan Aselsan Bilkent Mikro Nano Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.S.
(AB-MikroNano) sirketi Tiirkiye'de ilk defa Galyum Nitrat transistdr ve entegre devre iiretimi yapacak. Tamamen milli
olarak geli;tiﬂlen yiiksek performansh transistorler, radar uygulamalarnimn yamnda Yiiksek Hizh Tren (YHT),
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